BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

VI.lé Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan perhitungan vyang telah
dila?ukan maka dapat ditarik beberapsa kesinpulan sebagai
berikut |
A; Terdapat ketergantungan konsentrasi Intrinsik (ni)
 dioda Silikon (IN540, IN4001 INBAO5) dan dioda
Germanium (OASU, 0OAB0, 1S1555) terhadsp suhu. Dari
hasil peneliﬁian diperoleh besarnya konsentrasi
intrinsik Silikon pada sohu  kamar (303°K)
(1,8 + 0,1 ) . 10"° cn?
Sedang pada suhu 353°K
(2,8*0,1). 10" ¢cn?
Untuk Germanium pada suhu kamar
(2,2+0,3). 10" cn®
Sedang pada suhu 363°K

14 —3

(4,4 * 0,2 ) . 10 Cm

' B. Kenaikan suhu pada dioda Silikon (IN540, IN40O1,
 INBAOS) dan dioda Germanium (OA90, OAG0, TIS1555)

fyang digunakan dalam penelitian menyebabkan kenaikan
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| %arus balik jenuh untuk kedus dioda tersebut, dengan
' kenaikan mendekati 2 kali 1lipat untuk setiap

;kenaikan sunhn IDDC

_C.:Konstanta bahan dioda (C) untnk jenis dioda

‘Silikon adalah

'{ 2,85+ 0,15 } x 102" Amper/°K

édan untuk Jenis dioda Germanium
{1,3 + 0,27 } x 100%°  Amper/°K

V.2.SARAN

A&apun saran-saran yang perlu dikemnkakan adalah :

' Aé Otomatisasi Peralatan.
éYang perlu ditekankan adalah termometer dan sistem
épemanas. Sebaiknya digunakan termokopel untuk
;meggantikan termometer dan ‘termorégulator untuk
ésistim pemanas, sSehingga pembacaan sﬁhu akan lebih

%tepat

B .Daerah suhu penelitian diperlebar.
éUntuk mengetahuil karakteristik semikonduktor karena
Epengaruh suhu yang lebih lengkap sebaiknya suhu

@penelitian diperlebar hingga dibawah 273°K dan pada

_suhu tinggi (diatas 100°K).






